
纯铂靶材加工 湖南纯铂靶材 沈阳东创【恪守诚信】

产品名称 纯铂靶材加工 湖南纯铂靶材
沈阳东创【恪守诚信】

公司名称 沈阳东创贵金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 沈阳市沈河区文化东路89号

联系电话 13898123309 13898123309

产品详情

精铝经过区熔提纯，纯铂靶材厂家，只能达到5 的高纯铝，但如使用在有机物电解液中进行电解，可将
铝提纯到99.9995%，并可除去有不利分配系数的杂质，然后进行区熔提纯数次，就能达到接近于 7 的纯
度，杂质总含量<0.5ppm。这种超纯铝除用于制备化合物半导体材料外，纯铂靶材加工，还在低温下有
高的导电性能，可用于低温电磁设备。

制备化合物半导体的金属如铟、磷，纯铂靶材价格，可利用氯化物精馏氢还原、电解精炼、区熔及拉晶
提纯等方法制备超纯金属，总金属杂质含量为 0.1～1ppm。其他金属如银、金、镉、、铂等也能达到≥6
的水平。

超纯金属的检测方法极为困难。痕量元素的化学分析系指一克样品中含有微克级（10克/克）、毫微克级
（10克/克）、微微克级（10克/克）杂质的确定。常用的手段有中子和带电粒子活化分析，原子吸收光谱
分析，湖南纯铂靶材，荧光分光光度分析，质谱分析，化学光谱分析及气体分析等。在单晶体高纯材料
中，晶体缺陷对材料性能起显著影响，称为物理杂质，主要依靠在晶体生长过程中控制单晶平稳均匀的
生长来减少晶体缺陷。

超纯金属的制备有化学提纯法如精馏（特别是金属氯化物的精馏及氢还原）、升华、溶剂萃取等和物理
提纯法如区熔提纯等（见硅、锗、铝、铟）。其中以区熔提纯或区熔提纯与其他方法相 结合有效。

由于容器与药剂中杂质的污染，使得到的金属纯度受到一定的限制，只有用化学方法将金属提纯到一定



纯度之后，再用物理方法如区熔提纯，才能将金属纯度提到一个新的高度。可以用半导体材料锗及超纯
金属铝为例说明典型的超纯金属制备及检测的原理（见区域熔炼）。

纯铂靶材加工-湖南纯铂靶材-沈阳东创【恪守诚信】由沈阳东创贵金属材料有限公司提供。沈阳东创贵
金属材料有限公司在冶炼加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，东创贵金属一直以客户为中心、为客
户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相
关业务欢迎垂询，联系人：赵总。
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